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Организационный комитет

 

 


Председатель:

д.т.н., проф. Таиров Ю.М., зав. каф. микроэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ», С.-Петербург
Заместитель председателя:

д.ф.-м.н., проф. Мошников В.А., СПбГЭТУ «ЛЭТИ», С-Петербург

Ученый секретарь:

Скопина А.Е., аспирант каф. микроэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ», С.-Петербург
Члены комитета:

Афанасьев В.П., д.т.н., проф. СПбГЭТУ «ЛЭТИ», С.-Петербург

Гусаров В.В., чл-корр. РАН, д.х.н., проф., зам. дир. ИХС им. И.В. Гребенщикова РАН, зав. каф. физической химии СПбГЭТУ «ЛЭТИ», С.-Петербург
Иванов С.В., д.ф.-м.н., ведущий научный. сотрудник ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург
Лучинин В.В., д.т.н., директор ЦМИД СПбГЭТУ «ЛЭТИ», С.-Петербург

Соломонов А.В., д.ф.-м.н., проф., декан факультета электроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ», С.-Петербург 

Теруков Е.И. д.т.н., зав. лабораторией ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург

Кривошеева А.Н., к.т.н., ассистент СПбГЭТУ «ЛЭТИ», инженер ЦМИД, С.-Петербург 
Селюженок Н.А., к.т.н., ассистент СПбГЭТУ «ЛЭТИ», С.‑Петербург 
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Тематика конференции

 


11‑я выездная научная молодежная школа по твердотельной электронике "Нанотехнологии, наноматериалы, нанодиагностика" посвящается решению актуальных задач современной наноэлектроники, нанодиагностики и физики твердого тела. Ее цель – развитие творческой активности студентов и аспирантов, сохранение и развитие единого научно-образовательного пространства, установление контактов между будущими коллегами. В рамках школы выступят ведущие специалисты ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и ИХС им. И.В. Гребенщикова РАН, а также студенты и аспиранты, проводящие научные исследования в области микро- и нанотехнологии. предполагается заслушать доклады по результатам как экспериментальных, так и теоретических исследований.


Тематика конференции включает следующие основные разделы:

· Технология наноструктур, 

· Процессы роста, структура поверхности, границы раздела фаз, 

· Гетероструктуры, квантовые ямы, нити, точки, сверхрешетки, 

· Фотонные кристаллы,

· Дефекты и примеси, 

· Методы характеризации наноструктур и наноматериалов, 

· Приборы наноэлектроники, 

· Микросистемная техника, 

· Новые материалы и приборы.
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Доклады

 

 


Школа проводится на базе пансионата "Заря" (197738, Санкт-Петербург, пос. Репино, Приморское шоссе, 423) в период с 24 по 25 мая 2008 года. Дополнительная информация о времени открытия конференции будет сообщена во втором информационном письме 12 мая 2008 г.

Оргкомитет приглашает студентов и аспирантов российских ВУЗов, институтов РАН и других организаций (не старше 35 лет) принять участие в работе научной молодежной школы. К началу работы школы будет выпущен сборник тезисов. Форма представления докладов - устная и стендовая. По представленным тезисам докладов оргкомитет проводит отбор устных докладов. Рабочий язык – русский. Организационный взнос не предусмотрен.
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Основные даты

 


	25.04.2008
	Окончание регистрации участников на сайте школы

	12.05.2008
	Рассылка второго информационного письма

	23.05.2008
	Заезд участников школы в пансионат «Заря»

	24.05.2008
	Открытие школы
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Представление тезисов докладов

 


Тезисы докладов в электронном виде объемом не более 1 стр. необходимо представить в оргкомитет для рассмотрения в срок
до 30 апреля 2008 г. до 1700 часов.
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Оформление

 тезисов

 


Тезисы докладов должны содержать краткое изложение цели исследований, методики их проведения и полученных результатов.

Объем тезисов - 1 полная страница текста формата А4, подготовленного в текстовом редакторе Microsoft Word (обязателен rtf-формат), русская версия (рисунки в тезисах не допускаются). Поле текста - 16×25 см. Отступы - 2,5 см с каждой из сторон. Шрифт Times New Roman, 13pt. Межстрочное расстояние - множитель 1,2. Красная строка - 1 см. Текст выравнивается по ширине. Перенос - автоматический. Формулы должны быть подготовлены в Equation Editor. Размер и тип шрифта в формулах должен соответствовать основному шрифту тезисов. 

В начале печатается название - по центру, без переносов, прописным шрифтом, ниже через строку (также по центру) - инициалы и фамилии авторов строчными буквами и на следующей строке - полное название организации. Далее через строку - основной текст доклада.
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Регистрация

 


Участникам школы необходимо пройти регистрацию на сайте школы на позднее
25 апреля 2008 г., при этом обязательным условием регистрации является последующее представление электронного варианта тезисов и экспертного заключения о возможности опубликования (с подписью эксперта, утвержденное организацией, черно-белое изображение формата *.gif, размер не более 100 kB).
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Адрес оргкомитета

 


197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 5, С.‑Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ», 
кафедра микроэлектроники 
(5-й лабораторный корпус, 2-й этаж, к. 5273). 
Тел. (812) 234-30-16.

e-mail: nano_school@mail.ru 

http://www.eltech.ru/
http://www.agora.guru.ru/nano_school-leti/
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